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摘要(译)

本公开的实施例提供了一种制备有机发光二极管显示基板的方法，包
括：形成围绕所述有机发光二极管显示基板的切割区域的倒截头锥体结
构，使得当形成所述有机发光二极管显示基板的阴极时，所述阴极自发
地在 倒截头圆锥体结构的上表面的边缘； 所述倒锥台结构与所述OLED
显示基板的基底基板之间的反射图案，形成所述倒锥台结构之前，所述
倒锥台结构在所述基底基板上的正交投影位于所述反射图形的正交投影
内。 基础基板。
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